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摘要(译)

公开了一种具有子像素区域（S）和子像素间（IS）区域的阵列基板。 
阵列基板包括基底基板（1）；和 在基底基板（1）上具有漏极（5a）的
薄膜晶体管（5）。 钝化层（2）在薄膜晶体管（5）的远离基底基板
（1）的一侧上； 在钝化层（2）的远离基底基板（1）的一侧上的像素
电极层（3）； 在像素电极层（3）的钝化层（2）的远侧的子像素间区
域（IS）中的像素限定层（4），并限定子像素区域（S）； 以及在像素
电极层（3）的钝化层（2）远端的一侧的子像素区域（S）中的有机发光
层（7）。 阵列基板包括延伸穿过钝化层（2）的通孔（6）。 像素电极
层（3）通过通孔（6）电连接到薄膜晶体管（5）的漏极（5a）。 通孔
（6）在子像素区域（S）中。
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